RAM Hynix HMT451S6DFR8A- PBNO

Definir a capacidade da memria: 4 GB
Nmero de colchetes includos : 1 pc
Fator de forma de memria: SO-DIMM
Tipo de memria: DDR3

Velocidade do relgio: 1600 MHz
Largura de banda: 12800 MB/s
Latncia CAS: CL11

Esquema de temporizao da memria: 11-11-11
Tenso de operao: 1,35 V

Tipo de refrigerao: sem refrigerao
Perfil do slat: padro



